	Заявка на участие в конференции
Фамилия докладчика _____________________

Имя ___________________________________

Отчество _______________________________

Ученая степень, звание, должность__________

________________________________________

Организация ____________________________

Полный почтовый адрес организации _______
________________________________________

Телефон ___________   Факс_________   
E-mail ____________________________
Форма участия (поставьте «+» напротив нужной позиции)
доклад пленарный

секционный

стендовый

Название доклада_________________________

________________________________________

________________________________________
Авторы_________________________________
________________________________________

________________________________________

Научное направление______________________

________________________________________

Нуждаетесь ли в гостинице? (поставьте «+» )

нет
одноместный номер

место в двухместном номере

С кем вести переписку (фамилия, имя, отчество, E-mail, телефон) _______________________

________________________________________

________________________________________

Дополнительная информация_______________

________________________________________

Дата______________

	Прием заявок на участие в конференции и докладов до 08.09.2014 г. (включительно) по электронной почте: conference-MSME@bsu.by. 

Также необходимо продублировать высылаемый материал на дополнительный электронный адрес: conference-MSME@mail.ru.

Материалы конференции будут изданы по ее окончании.

Проезд, питание и проживание участников конференции за счет командирующих организаций.

Адрес оргкомитета:
220030, г. Минск, пр. Независимости, 2,

Белорусский государственный университет, 
физический факультет, кафедра физики 
полупроводников и наноэлектроники;
тел.: +375 (17) 209-53-64;
+375 (17) 209-52-20;
факс: +375 (17) 209-52-67
E-mail:conference-MSME@bsu.by
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	Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной научной конференции «Материалы и структуры современной электроники», которая состоится 8 ‑ 9 октября 2014 года на физическом факультете Белорусского государственного университета.
Формы участия в работе конференции:

· Выступление с докладом на пленарном заседании (до 15-20 минут)
· Выступление с докладом на заседании секции (до 10 минут)

· Стендовый доклад

Официальные языки конференции:

· Русский

· Белорусский

· Английский

Научные направления работы конференции:

1. Свойства, диагностика и применение полупроводниковых материалов и структур на их основе.

2. Дефектно-примесная инженерия. Радиационные эффекты в полупроводниках.

3. Нанотехнологии, наноструктуры, квантовые явления.

4. Наноэлектроника. Приборы на квантовых эффектах.

5. Вопросы преподавания и обучения в области физики полупроводников и наноэлектроники. Социально-экологические вопросы современной электроники.

	Требования к оформлению материалов
Объем статьи – до 3-х страниц печатного текста формата А4.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Текстовый редактор – Microsoft Word.

Текст – обычным шрифтом 10,5 pt. 

Шрифт текста – Times New Roman.

Абзацный отступ – 0,5 см. 

Поля – верхнее – 20 мм, нижнее – 75 мм, левое – 44 мм, правое – 30 мм. От края до колонтитула верхнего – 0 мм, нижнего – 71 мм.

Межстрочный интервал – одинарный. 

Висячие строки не допускаются

Латинские символы – курсивом, греческие – прямо (и в формулах и на рисунках), в том числе в ссылках на рисунки (рис. 1а). 
Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках.

Библиографическое описание в пристатейных списках источников составляют по Гост7.1-2003; оформляют шрифтом 9 пт. На все имеющиеся источники ссылки по тексту обязательны.

Рисунки, графики, формулы вставляют в текст как внедренный объект.

Таблицы и рисунки идут по тексту только в черно-белом исполнении (шрифт не менее 10 пт).
Файл с докладом должен иметь расширение *.doc или *.docx, имя файла должно соответствовать фамилии докладчика, написанной латиницей (например, Ivanov.doc).

Материалы, не удовлетворяющие вышеизложенным требованиям, тематике конференции и присланные позднее указанного срока, не будут опубликованы в сборнике научных трудов конференции.


	Образец

НАЗВАНИЕ (10,5 pt)

И.О.Фамилия (10,5 pt)
Название организации, E-mail (10,5 pt)
Текст (10,5 pt)

………………………………………………………

Рис.1. Подпись к рисунку (9 pt)

1. Название пункта (10 pt)
1.1. Название подпункта (10 pt)
 

Название таблицы (10 pt)
Текст таблицы 

(10 pt)
Литература (9 pt)
Если число авторов до 4 включительно:

1) Фамилия, И. О. Название книги / И. О. Фамилия, (всех соавторов). Изд-во, год. Количество страниц.

Если число авторов больше 4:

2) Фамилия, И.О. Название статьи / И. О. Фамилия [и др.] // Название журнала. Год. Том. Страница. 

Примеры:

3) Каск,Н. Е. Фрактальные структуры в лазерном факеле / Н. Е. Каск, С. В. Мичурин, 
Г. М. Федоров // Квантовая электроника. 2003. Т. 33. №1. С. 57.

4) Little, R.G. Cavity current enhancement by dielectric / R. G. Little [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. 1974. Vol. NS-21. P. 249.

5) Физические методы  исследования металлов / под ред. А. Т. Туманова. М.: Машиностроение. 1971. 554 с.

6) Вейко, В. П. Лазерная микрообработка. Спб.: ИТМО. 2005. 110 с.

7) Жилко, Л. В. Химико-термическая обработка вакуумно-плазменного нитридного покрытия: сб. докладов 8-й международной конференции «Взаимодействие излучений с твердым телом» / Л. В. Жилко, Д. П. Русальский, М. Опеляк. 23-25 сентября 2009. Минск. 2009. С. 252.
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